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OEM: Texas Instruments

Transistor BLY63

Datasheet

NPN-Silizium-VHF-Leistungstransistor** BLYG3
Hochverstarkender Endstufentransistor fiir FM-Anwendung.
Ersetzt den Typ XB413
Mechanische Daten
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Mofe in mm
Absolute Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung 36V
Keollektor-Emitter-Spannung 18 Y
Emitter-Basis-Spannung av
Kollektor-Dauverstrom 5 A
Basis-Dauerstrom 2 A
Dauer-Verlustleistung 175 W

Arbeitstemperaturbereich

Kennwerte

—65 bis "C +200°C

VHF-Leistungsverstarker im C-Betrieb (siehe Texas-instruments-Applikationsbericht Ober Hochirequenz-Aus-

gangsleistungstests bel UHF und VHF)

Prifbedingungen Greanzen
Typ Ug Volt f MHz Te “C Po Watt max Pyy Watt min v, %
BLYE3 13 175 25 15 5 70

** Vorlaufige Daten
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